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более сложных алмазоподобных полупроводнико-

вых халькогенидов таллия». Душанбе «До-

ниш»,1999 г. 

(57) Изобретение относится к физике, в частности, 

к технологии электронной промышленности для 

повышения сельскохозяйственной продукции по 

агростандартным экономическим мерам.  

Датчик температуры, которые созданы на ос-

нове сложных и высокочувствительных полупро-

водниковых соединений CdTl2Se4 даёт возмож-

ность измерять точность температуры почвы,  по-

вышать урожайность, своевременно проводить 

массовый посев, равномерного роста и повышает 

их урожайность на первом этапе на 10-15%. При 

использовании данного прибора можно определять 

температуру почвы и время урожая по стандартно-

агрономическим посевом семян. 
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Изобретение относится к физике, в частно-

сти к технологии электронной промышленности 

для повышения сельскохозяйственной продукции 

по агростандартным экономическим мерам.  

Изобретение создано на основе сложных по-

лупроводниковых соединений как активный эле-

мент, который имеет высокую чувствительность 

и большую пользу для создания приборов - тер-

модатчиков для измерения температуры почвы 

перед посевом семян. Данное изобретение на 

основе измерения температуры почвы земли, 

перед посевом семян дает возможность повы-

шать  урожайность продукции в сельскохозяй-

ственной промышленности. При использовании 

данного прибора можно определять температуру 

почвы и время урожая по стандартно-

агрономическим посевом семян. 

Наиболее близким по техническим решени-

ям, предлагаемым изобретением, является датчик 

температуры на основе бинарных полупроводни-

ковых соединений [1]. Датчик температуры  со-

стоит из: медной головки, активного элемента, 

крышки, термопара, потенциометра. Недостат-

ками  данного прибора, является то, что он со-

здан на основе бинарных полупроводниковых 

соединений Tl2Se3, которые имеют не очень вы-

сокую чувствительность и этот недостаток не 

даёт точно измерять температуру почвы перед 

посевом. В связи с этим, сельскохозяйственная 

урожайность не дает нужных результатов. 

Целью изобретения является разработка 

датчика температуры на основе более чувстви-

тельных активных элементов. 

Цель достигается в создании датчика темпе-

ратуры на основе сложных полупроводниковых 

соединений CdTl2Se4. 

Настоящий прибор, который создан на осно-

ве сложных и высокочувствительных полупро-

водниковых соединений CdTl2Se4 даёт возмож-

ность измерять точность температуры почвы, 

повышать урожайность, своевременно проводить 

массовый посев для равномерного роста и повы-

шает их урожайность на первом этапе на 10-15%. 

Разработанный датчик температуры состоит 

из: медной головки (1) высокочувствительного 

активного элемента на основе сложных полупро-

водниковых соединений CdTl2Se4 (2), крышки 

(3), термопара (4), потенциометр (5).  

Принцип работы настоящего прибора состо-

ит в следующем:  

Разность потенциалов от земли входит в 

медную головку (1), которая соединена на высо-

кочувствительном активном элементе (2) и этот 

элемент с помощью термопара  (4) передает раз-

ность потенциалов на потенциометр (5). На ос-

нове измерения разности потенциалов вспахан-

ной земли перед посевом определяют температу-

ру земли. 

Схематическое изображение температурного 

датчика, который создан на основе сложных 

высокоэффективных полупроводниковых соеди-

нений для измерения температуры почвы перед 

посевом семян сельхозкультур  приведена на 

Фиг.1., и принципиальная схема активного эле-

мента на основе сложных полупроводниковых 

соединений CdTl2Se4 на Фиг.2. Он состоит из: 

фильтр (1), высокочувствительный элемент из 

CdTl2Se4 (2), электроды (3), подставка (4). 

Преимущество настоящего изобретения со-

стоит в том, что этот прибор создан на основе 

сложных высокоэффективных и высокочувстви-

тельных полупроводниковых соединений. При 

помощи данного изобретения можно без смыва-

ния измерять температуру почвы перед посевом 

семян. 

Формула изобретения 

 
         

Датчик температуры для измерения темпе-

ратуры почвы перед посевом семян сельхозкул-

туры, содержащий медную головку, активный 

элемент, крышку, термопара, потенциометр, 

отличающийся тем, что в качестве активного 

элемента использован высокочувствительный 

элемент на основе сложных полупроводниковых 

соединений CdTl2Se4. 
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Датчик температуры для измерения температуры почвы 

Схема активного элемента на основе сложных полупроводниковых 
соединений  CdTl2Se4. 
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